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Caracteristicas Aplicacoes
* Saidas de humidade relativa e temperatura s Comandos HVAC
simultdneas —Humidistats
—Controle de entalpia
* Precisdo + 2 % HR, +0,6 °C —Qualidade do ar interior (I1AQ)
—Humidificadores
* Resolucdo 0.4 % HR —Desumidificadores

* Saidas analdgicas ou digitais seleciondveis de fabrica o |nstrumentacao

—Instrumentos portateis
—Dispositivos de armazenamento de dados
—Estacdes Meteoroldgicas

* Configuracdes de saida disponiveis:
TensGoOValV
10 a 90 % de VDD
Saida digital ZACwireTM (humidade de 8 bits) e Médico

—Nebulizador
—Ar oxigénio
—CPAP / Dispositivos de apneia do sono

» Calibrado de fabrica, pronto para utilizar

* Concebido para montagem automatizada

s Automovel
—Controle climdtico da cabine
—Controlo de descongelamento

e Tensdo de fornecimento: 3,0V a 55V

* Corrente de repouso baixa: 0,5mAa 5V, 25°C

« Pacote SOP 14 s Aparelhos e marcas brancas

s Conjuntos OEM disponiveis

ChipCap
A Solucdo Completa
de Calibradores de

Temperatura e
Humidade
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ChipCap—0 Sensor de Temperatura e
Humidade Completamente Calibrado

O sensor de humidade da série ChipCap da GE oferece
um novo modelo de medicdo da humidade relativa em
campo. Baseado em uma tecnologia de deteccdo de
polimero capacitivo, este dispositivo oferece
condicionamento de sinal e compensacdo de
temperatura para uma solucdo SoC (Systemon-Chip). O
dispositivo é muito simples de utilizar, completamente
testado e calibrado para precisdo na entrega - néo é
necessdria mais nenhuma calibracdo. O ChipCap pode
ser incorporado num conjunto ou num sensor acabado
para ir de encontro as especificacdes do cliente. A
medicdo é precisa a = 2% a partir de 20 % a 80 % HR e
+ 3 % através de todo o intervalo de humidade. A
estabilidade a longo prazo é excelente- A precisdo da
temperatura é de = 1 °C a partir de 0 °C até +70 °C. As
saidas duplas fornecem humidade e temperatura de
OVaté1V,ou0,5Vaté 4,5V radiométrica ou disponivel
com saida digital (a interface de cabo Unico ZACwire).

Medicdo de Temperatura e
Humidade Repetivel e Precisa

O ChipCap fornece interfaces digitais e analégicas num
Unico chip alimentado a 5 VCC. A embalagem é
altamente resistente a vapores quimicos e outros
contaminantes. Os sensores ChipCap sdo pré-calibrados
e oferecem alta intermutabilidade. Também se recuperam
completamente de ambientes condensados e podem
ser utilizados num vasto intervalo de temperaturas e
humidade relativa. Os sensores de humidade relativa
ChipCap mudam a capcitdncia em proporcdo direta
com a humidade relativa ambiente. Um transistor
interno de estado sélido com banda proibida fornece a
medicdo da temperatura. Esta concepcdo integral
reduz o custo e a complexidade total e melhora a
confiabilidade.

9.5+0.07 mm

6.00 £0.02 mm

3.22+0.10 mm

Embalagem Pequena e Integrada
para uma Montagem Automatizada

O ChipCap contém todo o circuito de condicionamento
de sinal numa Unica base de silicone. O sensor e o
circuito estdo integrados numa zona SoC para poupar
espaco na placa. O ChipCap é enviado numa
embalagem em forma de tubo para uma insercéo
automatizada em placas eletrénicas de tecnologia de
montagem em superficie (SMT). A embalagem em filme
e em bobinas estd disponivel a pedido para aplicacdes
de volume elevado
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Modo linear:
% RH = Vsaida * 100
Tc = Vsaida * 200 -50

Modo Porcentagem

% RH = ((saida de V - (0,1 * Vfornecimento))/
(0,8 * Vfornecimento)) * 100

% RH = ((Vsaida - (0,1 * Vfornecimento))/
(0,8 * Vfornecimento)) * 200 - 50
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Especificacoes
do ChipCap

Humidade relativa

Sensor de HR
Polimero Capacitivo Planar

Intervalo de HR
0a 100 % de HR

Precisdo de RH a 25°C
+2%de20% a80%
+3%de0%a20%ede80%al00 %

Resolugdo de HR
0,4 % de HR

Temperatura

Sensor de Temperatura
Transistor de Silicio Integral PTAT

Escala de Temperatura
-50°Ca150°C

Precisdo de Temperatura
+0,6 °C a 25 °C (ver grdfico abaixo)

Resolugdo da Temperatura
0,2°C

Alimentacdo

Proteccdo de Polaridade Invertida
12,5VCC, 100 A(15VCC, 605)

Tensdo de fornecimento
3ab5,5VCC

Fornecimento de Corrente
500 microamperes a 5 VCC, 25 °C

Dispositivos de saida

Saida de Tensdo de HR (Porcentagem)
Vsaida = (Vfornecimento/5)(0,5+(,04*HR)); 0,5 a 4,5V
porcentagem ; 5VCC nom.

Saida de Tensdo de HR (Porcentagem , 0-1V)
Vsaida = 0,01 (HR)

Saida Digital de RH
Codificacdo de Manchester a 8 bits

Saida de Tensdo de Temperatura (Porcentagem )
Vsaida = (Vfornecimento/5)(1,5 + (0,02*T°C)); 0,5 a 4,5 V
Porcentagem ; 5VCC nom.

Saida de Tensdo de Temperatura (Linear)
Vsaida = (0,005T °C) + 0,25

Saida Digital de Temperatura
Codificacdo de Manchester a 10 bits
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Sensing

Ambiental Informagdes de Pedido

Modelo Descricdo das Pecas
Intervalo de Temperatura de Funcionamento CHIPCAP-L__ ChipCap Sensor de Temperaturd e HR, Saida Linear 0-1VDC
-40°C a 85 °C CHIPCAP-R  ChipCap Sensor de Temperatura e HR, 0,5-4,5VCC Saida

Radiométrica (5VCC Nominal)
CHIPCAP-D  ChipCap Sensor de Temperatura e HR, Saida Digital

Intervalo de Funcionamento de HR
0 a 100 % HR, sem condensacdo.

Embalagem

Embalagem
SOP-14,SMD

Soldagem
Soldagem por refusdo por infra-vermelhos 260 °C, 10 seg

Ligacdo dos pinos
4 Pinos; +V, Massa, HRsaida, Tsaida

Classificagcbes Maximas Absolutas

Simbolo Pardmetro Min. Max. Unidades Notas
vdd Tens@o de FornecimentoCC -0,3 6 v
Vio Tensdo em todos os pinos  -0,3 Vdd+0,3 V

1/0 Analdgicos e Digitais

Ta Temperatura Ambiente -50 150 °C ASIC
(funcionamento) -40 85 °C Sensor de HR
Tstrg Temperatura de
Armazenamento -55 150 °C
Tj Temperatura de Jungdo -55 160 °C

Condicoes de Funcionamento Recomendadas

Simbolo Pardmetro Min. Tipo. Max. Unidades Notas
vdd Fornecimento 3 5 55 v

Analégico de CC
Idd Corrente de

Fornecimento 550 PA 25°C
Vss Massa analégica 0,0 v
To Temperatura Ambiente -40 27 85 °C

Cvdd Capacidade Externa 100 220 470 nF
entre Vdd e Vss

Cwo Carga de Saida Digital 100 pF
(apenas de capacidade,
ndo resistiva)

Ca Capacidade de Carga 5 nF
de Saida Analégica
Ria Resisténcia de Carga 5 KQ

de Saida Analégica
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